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Технологии синтеза пленок алмаза [1, 2], еще не достигли уровня, 
необходимого для контролируемого производства на их основе 
дискретных полупроводниковых приборов с биполярным типом 
электрической проводимости. Альтернативным путем развития алмазной 
электроники является разработка элементов приборных структур на 
основе аморфизированных (графитизированных) слоев кристаллов 
алмаза [3], либо алмазоподобных пленок углерода (АПУ). Известно 
несколько способов формирования электропроводящих структур на 
АПУ: создание металло-углеродных композиций [4], модификация 
приповерхностного слоя АПУ лазерным излучением [5], а также 
имплантацией ионов, например ксенона [6]. Из-за своей технологичности 
особый интерес представляет модификация пленок АПУ излучением 
лазера. Это дает возможность снизить энергетические затраты, 
использовать стандартное промышленное оборудование, а также 
формировать без использования литографии резистивные структуры из 
АПУ на инженерной поверхности.  

В работе установлены режимы импульсного лазерного воздействия на 
АПУ в воздухе, обеспечивающие создание резистивных микроструктур 
на керамической подложке, а также разработана методика 
программированного формирования подобных микроструктур вдоль 
произвольно выбранной траектории на плоскости. 
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